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FFB2222A / FMB2222A / MMPQ2222A
NPN Multi-Chip General-Purpose Amplifier

 

Block Diagram

Figure 1. FFB2222A Device Package Figure 2. FFB2222A Internal Connection

Figure 3. FMB2222A Device Package Figure 4. FMB2222A Internal Connection

Figure 5. MMPQ2222A Device Package Figure 6. MMPQ2222A Internal Connection
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Description

This device is for use as a medium power amplifier and
switch requiring collector currents up to 500 mA. Sourced
from process 19.



F
F

B
2222A

 / F
M

B
2222A

 / M
M

P
Q

2222A
 —

 N
P

N
 M

u
lti-C

h
ip

 G
en

eral-P
u

rp
o

se A
m

p
lifier

© 1998 Fairchild Semiconductor Corporation   www.fairchildsemi.com

FFB2222A / FMB2222A / MMPQ2222A Rev. 1.4 2 

Ordering Information

Absolute Maximum Ratings(1)

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be opera-
ble above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addi-
tion, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The
absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.

Note:

1. These ratings are based on a maximum junction temperature of 150°C. These are steady-state limits. Fairchild

    Semiconductor should be consulted on applications involving pulsed or low-duty cycle operations. 

Thermal Characteristics(2)

Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.

Note:

2. PCB size: FR-4, 76 mm x 114 mm x 1.57 mm (3.0 inch x 4.5 inch x 0.062 inch) with minimum land pattern size.

Part Number Top Mark Package Packing Method

FFB2222A .1P SC70 6L Tape and Reel

FMB2222A .1P SSOT 6L Tape and Reel

MMPQ2222A MMPQ2222A SOIC 16L Tape and Reel

Symbol Parameter Value Unit

VCEO Collector-Emitter Voltage 45 V

VCBO Collector-Base Voltage 75 V

VEBO Emitter-Base Voltage 5.0 V

IC Collector Current - Continuous 500 mA

TJ, TSTG Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to +150 °C

Symbol Parameter
Max.

Unit
FFB2222A FMB2222A MMPQ2222A

PD
Total Device Dissipation 300 700 1,000 mW

Derate Above 25°C 2.4 5.6 8.0 mW/°C

RθJA

Thermal Resistance, Junction-to-Ambient 415 180

°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient,
Effective 4 Dies

125

Thermal Resistance, Junction-to-Ambient,
Each Die

240
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Electrical Characteristics

Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.

Note:

3. Pulse test: pulse width ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2.0%.

Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit

V(BR)CEO Collector-Emitter Breakdown Voltage(3) IC = 10 mA, IB = 0 40 V

V(BR)CBO Collector-Base Breakdown Voltage IC = 10 μA, IE = 0 75 V

V(BR)EBO Emitter-Base Breakdown Voltage IE = 10 μA, IC = 0 5.0 V

ICBO Collector Cut-Off Current VCB = 60 V, IE = 0 10 nA

IEBO Emitter Cut-Off Current VEB = 3.0 V, IC = 0 10 nA

hFE DC Current Gain

IC = 0.1 mA, VCE = 10 V 35

IC = 1.0 mA, VCE = 10 V 50

IC = 10 mA, VCE = 10 V 75

IC = 150 mA, VCE = 10 V(3) 100 300

IC = 150 mA, VCE = 1.0 V(3) 50

IC = 500 mA, VCE = 10 V(3) 40

VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage(3) IC = 150 mA, IB = 15 mA 0.3
V

IC = 500 mA, IB = 50 mA 1.0

VBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage(3) IC = 150 mA, IB = 15 mA 1.2
V

IC = 500 mA, IB = 50 mA 2.0

fT Current Gain - Bandwidth Product
IC = 20 mA, VCE = 20 V,
f = 100 MHz

300 MHz

Cobo Output Capacitance
VCB = 10 V, IE = 0, 
f = 100 kHz

4.0 pF

Cibo Input Capacitance
VEB = 0.5 V, IC = 0, 
f = 100 kHz

20 pF

NF Noise Figure
IC = 100 μA, VCE = 10 V,
RS = 1.0 kΩ, f = 1.0 kHz

2.0 dB

td Delay Time VCC = 30 V, VBE(OFF) = 0.5 V,
IC = 150 mA, IB1 = 15 mA

8 ns

tr Rise Time 20 ns

ts Storage Time VCC = 30 V, IC = 150 mA, 
IB1 = IB2 = 15 mA

180 ns

tf Fall Time 40 ns
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Typical Performance Characteristics

Figure 7. Typical Pulsed Current Gain vs. 
Collector Current

Figure 8. Collector-Emitter Saturation Voltage vs. 
Collector Current

Figure 9. Base-Emitter Saturation Voltage vs. 
Collector Current

Figure 10. Base-Emitter On Voltage vs. 
Collector Current

Figure 11. Collector Cut-Off Current vs. 
Ambient Temperature

Figure 12. Emitter Transition and Output                      
Capacitance vs. Reverse Bias Voltage 
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Typical Performance Characteristics (Continued)

Figure 13. Turn-On and Turn-Off Times vs.                
Collector Current

Figure 14. Switching Time vs. Collector Current

Figure 15. Power Dissipation vs.                                       
Ambient Temperature

Figure 16. Common Emitter Characteristics

Figure 17. Common Emitter Characteristics Figure 18. Common Emitter Characteristics
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Test Circuits

Figure 19. Saturated Turn-On Switching Time

Figure 20. Saturated Turn-Off Switching Time
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PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25mm PER

SIDE. PACKAGE LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS
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   D)  DRAWING FILE NAME: MKT-MA06AREVF
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Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


